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Dysk SSD Samsung 990 PRO PCle 4.0
NVMe M.2 2TB

-
CETLT]

Cena 1 387,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy DIASA1SSD0073
Kod producenta MZ-V9P2TOBW

Kod EAN 8806094215038
PKWiU 26.20.22.0

Opis produktu

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 1500000 h
NVMe: Tak

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 256-bit AES
Typ dysku SSD: M.2

Predkos¢ odczytu z nosnika: 7450 MB/s
Interfejs: PCI Express 4.0

Cechy zabezpieczen: Odpornos¢ na wysoka temperature
Przeznaczenie: PC

Predkos¢ zapisu nosnika: 6900 MB/s

Losowy odczyt (4KB): 1400000 IOPS

tacze PCI Express: x4

Losowy zapis (4KB): 1550000 IOPS

Obstuga S.M.A.R.T.: Tak

NVMe wersja: 2.0

Obstuga DevSlp (uspienia urzadzenia): Tak
Pojemnos¢ pamieci SSD: 2 TB

Szyfrowanie sprzetu: Tak

Typ pamieci: V-NAND MLC

Wsparcie TRIM: Tak

Srednie zuzycie mocy: 5,5 W

Pobor mocy (bezczynny): 0,055 W

Napiecie pracy: 3,3V

Szerokos¢ produktu: 80 mm

Wysokos¢ produktu: 22 mm

Gtebokos¢ produktu: 2,3 mm

Waga produktu: 9 g

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
Wstrzasy podczas pracy: 1500 G

Rodzaj opakowania: Pudetko

Ostrzezenia: Chroni¢ przed wilgocia., Nie demontowa¢ urzgdzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na dziatanie wysokich
temperatur.

Specyfikacja:
Cechy:

* MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 1500000 h
¢ NVMe: Tak

¢ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 256-bit AES

e Typ dysku SSD: M.2
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Predkos¢ odczytu z nosnika: 7450 MB/s
Interfejs: PCl Express 4.0

Cechy zabezpieczen: Odpornos¢ na wysoka temperature
Przeznaczenie: PC

Predkos¢ zapisu nosnika: 6900 MB/s
Losowy odczyt (4KB): 1400000 IOPS

tacze PCI Express: x4

Losowy zapis (4KB): 1550000 IOPS

Obstuga S.M.A.R.T.: Tak

NVMe wersja: 2.0

Obstuga DevSlp (uspienia urzadzenia): Tak
Pojemnos¢ pamieci SSD: 2 TB

Szyfrowanie sprzetu: Tak

Typ pamieci: V-NAND MLC

Wsparcie TRIM: Tak

Moc:

Srednie zuzycie mocy: 5,5 W
Poboér mocy (bezczynny): 0,055 W
Napiecie pracy: 3,3V

Waga i rozmiary:

Szerokos$¢ produktu: 80 mm

Wysokos¢ produktu: 22 mm

Gtebokos¢ produktu: 2,3 mm
Waga produktu: 9 g

Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
¢ Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
e Wstrzasy podczas pracy: 1500 G
Dane opakowania:
* Rodzaj opakowania: Pudetko

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Chroni¢ przed wilgocia., Nie demontowac urzadzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na dziatanie wysokich
temperatur.
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